
Ma#hiessen’s	  rule	  
combining	  different	  sca#ering	  processes	  
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“resistors	  in	  series”	  

sca#ering	  process	  
are	  independent	  
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e.g.:	  1D	  system	  
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~k ! ~k0 sca#ering	  	  	  	  	  	  	  

standard	  metals	  

kF ⇠ 108cm�1

⇢
max

⇠ 1m⌦cm

resis<vity	  of	  metals	  at	  room-‐temperature	  

⇢[µ⌦cm]

with	  

metal	  

Cu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.7	  

Au	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.2	  

Ag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.6	  

⇢[µ⌦cm]metal	  

Pt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.5	  

Al	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.7	  

Sn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  
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Ioffe-‐Regel	  limit	  obeyed	  
Cu:	  	  	  far	  below	  the	  limit	  
	  
Nb3Sb:	  	  satura<on	  towards	  limit	  

Ioffe-‐Regel	  limit	  violated	  

both	  systems	  exceed	  limit	  for	  
all	  temperatures	  above	  	  

superconduc<ng	  transi<on	  temperature	  


